











Программа экзамена по дисциплине



«Прикладная солнечная энергетика»

«7M07124 – Солнечная энергетика»,
1 курс, р/о. 

Количество студентов – 4.


Правила и критерии оценки

	Политика оценивания и аттестации
	Суммативное оценивание: 
Итоговая оценка 
Ответы на:
Вопрос 1 + Вопрос 2 + Вопрос 3 =  100 %

Согласно приведенного ниже соотношения 
95 – 100%: A     90 – 94%: A-
85 – 89%: B+     80 – 84%: B     75 – 79%: B-
70 – 74%: C+      65 – 69%: C    60 – 64%: C-
55 – 59%: D+      50 – 54%: D-   0 – 49%: F





Список рекомендуемой литературы

1. Сборник лекций по дисциплине (ИС Univer)
2. Де Роза А. Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы: Учебн. пособие / Пер. с англ. Долгопрудный: Изд. дом «Интеллект»; М.: Изд. дом МЭИ, 2010.
3. Перспективы энергетических технологий 2008. Сценарии и стратегии до 2050 г. Международное энергетическое агентство. OECD/IEA, 2008.
4. Клименко В. В., Терешин А. Г., Микушина О. В. Мировая энергетика и климат планеты в XXI веке в контексте исторических тенденций // Российский химический журнал. 2008. Т. LII. № 6. 
5. Андреев В. М. Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии // Соросовский образовательный журнал. 1996. № 7.


Список основных тем экзаменационных вопросов

1. Классификация фотоэлектрических преобразователей энергии 
2. Основные элементы фотовольтаических систем  
3. Солнечный элемент в отсутствие освещения. Механизмы переноса.
4. Фотовольтаический эффект в p–n-переходах 
5. Вольт-амперная характеристика солнечного элемента под освещением 
6. Основные параметры солнечного элемента 
7. Факторы, определяющие КПД солнечного элемента 
8. Эквивалентная схема и вольт-амперная характеристика реального солнечного элемента
9. Влияние температуры и радиации на параметры солнечных элементов 
10. Оптическое поглощение 
11. Фотогенерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда в аморфных полупроводниках
12. Влияние легирования на проводимость a-Si:H
13. Технология формирования тонких пленок неупорядоченных полупроводников
14. Технология формирования и свойства микрокристаллического кремния 




тип экзамена
ПИСЬМЕНЫЙ ЭКЗАМЕН (в аудитории)
Письменный ответ на 2-ух листах А4 согласно выпавшему билету (раздается дежурными экзаменаторами). Прокторинг – в аудитории дежурными экзаменаторами, видеонаблюдение специалистами ЦСУ. 


Платформа проведения экзамена: ИС Univer 
Форма проведения экзамена: Стандартный 
Вид экзамена: Письменный (Оффлайн)


регламент
экзамен проводится по расписанию в системе ИС Univer, 
вкладка «Расписание экзаменов».
Объем – 2 часа на 3 вопроса. Общая база вопросов содержит от 15 до 45 вопросов согласно кредитам дисциплины. Вопросы загружаются в вопросник в ИС Univer.
Допускается использования Калькулятора, инженерных таблиц и справочного материала по рекомендации преподавателя (преподавателям необходимо подать соответствующее прошение на включение данных инструментов в список разрешенных. Сдается на кафедру).
В течении 2-х – 3-х часов после завершения экзамены выполняется процесс шифровки листов ответа студентов. В течении 48 часов с момента завершения письменного экзамена Альтернативный экзаменатор оценивает ответы студентов на вопросы, сдает работы на Дешифровку, и после выставления баллов в аттестационную ведомость закрывает ведомость.
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